




















































专利名称(译) 电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20200212144A1 公开(公告)日 2020-07-02

申请号 US16/721096 申请日 2019-12-19

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 AHN BYUNG CHUL
KIM WOO CHAN

发明人 AHN, BYUNG-CHUL
KIM, WOO-CHAN
YOO, BYEONG-SUN
KIM, GO-TAE

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/50

CPC分类号 H01L27/3246 H01L51/5072 H01L51/5056 H01L27/326 H01L27/3258

优先权 1020180174131 2018-12-31 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

描述了一种显示装置,特别是包括具有使高导电性空穴注入层呈现减小泄
漏电流的形状的堤坝的下部结构的电致发光显示装置及其制造方法。 电
致发光显示装置包括:具有多个像素的基板,位于子像素之间的边界的堤,
每个子像素中的第一电极,位于堤和第一电极之间的分离感应层,具有第一
像素的p型层。 堤上的第二部分和子像素的发射组件上的第二部分,以及p
型层上的至少一个公共层。
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